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This topic is very relevant, since lately more there is a transition from 
sequential to parallel computing, and existing development tools for parallel 
programs are complex and not effective enough. With development of multi­
core processors has created a need for alternative solutions that provide a simple 
and understandable way to provide access to shared memory. [2]

Транзакційна пам'ять - це зручний спосіб контролю доступу до 
спільних даних, який пропонує ряд переваг: більш ефективне
використання процесорів ядер, оскільки транзакції можуть виконуватися 
паралельно в різних потоках управління; можливість використання 
транзакційного коду всередині іншого коду транзакцій, а також інших 
паралельних механізмів програмування більш простої та зрозумілішої 
моделі програмного забезпечення. [1]

Транзакційна пам'ять забезпечує механізм транзакцій, що 
використовується вже багато років в системах баз даних, для потоків 
управління, виконуваних в загальному адресному просторі. Системи 
транзакційної пам'яті дозволяють заключити частину коду в транзакцію, 
яка буде виконуватися атомарно і в ізоляції по відношенню до інших, 
паралельно що виконуються операціями.

Транзакційна пам'ять може бути реалізована повністю програмно або 
з використанням спеціальної апаратної підтримки. Крім того, до цих пір, 
залишається багато питань, яку одиницю даних вибрати для відстеження 
конфліктів доступу - об'єкти або слова пам'яті; в який момент часу 
виявляти конфлікти - при доступі до пам'яті або тільки при фіксації 
транзакції і деякі інші. [3]

У роботі були досліджені основні методи побудови систем 
транзакційної пам'яті. Були виявлені переваги і недоліки різних підходів, 
простежено взаємозв'язки між ними для досягнення гарної продуктивності.

В ході дослідження були отримані експериментальні дані, наочно 
демонструючи порівняльну продуктивність різних підходів, що 
використовуються при реалізації систем транзакційної пам'яті. Було 
використано СУБД MySQL В ній одне з'єднання з БД - одна транзакція. 
Нова транзакція в межах одного з'єднання може початися тільки після 
завершення попередньої.
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В разі SQL помилки, транзакція сама по собі не відкотиться. Зазвичай 
помилки обробляються вже за допомогою sql w rapper^ в самому додатку. 
Якщо ви захочете відкочувати зміни в разі помилки прямо в MySQL, 
можна створити спеціальну процедуру і вже в ній виконувати 
R OLLB ACK(відкотити транзакцію) в обробнику.

Результати тестування показали, що продуктивність тієї чи іншої 
системи транзакційної пам'яті залежить від конкретного додатка, в якому 
вона використовується. Було запропоновано об'єднати різні підходи і 
дозволяти програмістам явно вказувати, яким чином повинна працювати 
система в конкретній ситуації. Це дозволить зробити транзакційну пам'ять 
більш універсальною.

Також на основі отриманих даних були зроблені висновки про 
ефективність деяких методів побудови транзакційної пам'яті. Найбільш 
перспективним рішенням за результатами дослідження є програмна 
транзакційна пам'ять з відкладеними змінами, раннім виявленням 
конфліктів і використанням апаратного прискорення для скорочення 
накладних витрат, необхідних для забезпечення механізму транзакцій.
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